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摘要(译)

提出了一种需要较少制造时间的显示装置。显示装置包括形成在基板上
的光阻挡构件，形成在光阻挡构件上的半导体层，以及形成在半导体层
上的栅极绝缘层。形成栅极导体，第一层间绝缘层，数据导体，第二层
间绝缘层和像素电极。沉积第三层间绝缘层，其具有延伸到像素电极的
开口。在开口中形成有机发光构件，并形成公共电极。光阻挡构件包含
镍和氧化硅。在半导体下方存在镍 - 和 - 氧化硅光阻挡构件改善了半导体
层的结晶速度，减少了整个制造时间。此外，光阻挡构件设置在像素电
极下方以防止漏光，提高对比度和图像质量。
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